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163 6 行目 L1πM L1≠M
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下から 7行目 θ1=0.2425 θ1=0.2425 [rad]
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198 4 行目 両辺を微分すれば， q=∫ i dtなのでこれを代入し，両辺を微分すれば，
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239 7 行目最右辺 ｛v(t)2-Ev(t)｝ ｛v(t)2-2Ev(t)｝
249 第 1図 （左端の端子下に追記）ei
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351 8 行目 n形半導体の空乏層厚を lmとすると n形半導体の空乏層厚を lnとすると

353
下から 5行目 ⑷式の ④式の
下から 3行目 電界 Eは 電界 Exは

354 2 行目 ∫= =V E xd
l

0

p

∫= =V E xdx
l

0

p

370 8 行目
∫ ω

eE
m

0

0
∫ eE

m
0

0


